
シリコンPNP三重拡散形トランジスタ (PCT方式〉
SlLlCON PNP TRIPLE DIFFUSED TRANSISTOR (PCf PROCESS) 2SA429@ 
。ニクシ管点灯用 O高電圧スイッチング用

-Nixie Tub号 DriverApplications 

~ High Voltage Switching Applications. 

・高耐圧です :VcBo=-150V 

VCBo=-150V 

・2SC780A⑬ とコンプリメンタリにな ります.

・Complementaryto 2SC780A⑬ 

通信工業用グリーン

Industrial Applications 
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最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta=250C) 

Characteristlc Simbol Rating I Unit 

=ンクタ・ベース間電庄 I VCnO -150 V 

コンクタ ・エミッタ関電圧 | VCEO | ー150 V 

ニ ミッタ ・ベース間電圧 I VEBO -5 V 

=/ク タ電流 I Ic -3o rnA 

ニ iッタ電流 I IE 30 rnA 

= クタ損失 I Pc 15o mW  

_: -_A.温度 ITj 凶 OC 

三三ご豆度 i T叫 -55~ー125 1 oC 
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電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=250C) 

Characteristic 1 Symbol i Condi出 n 1 Min. I Typ. 1 Max. I Uni 

=し> 'Jげタし凶平断電流 1 IcBo 即 V丸CB=一-15印0V，IhE=40 |し一二二L斗一_I-一二一_I二壬~-__I--，=竺空
ユ、 ノJタし凶や断電流 l川h回EnO回o ¥ VVEE=一5刊V，1恥C=司o 1 一| 汁 一→1.0川iμA 

一 一
=， yタ・ベース間降伏電庄 1 V(sR)CnO Ic=-O.lmA， h;=o ! -150 1 ー| 一 1 V 

ご 1 ・エミッタ間降伏電圧 川T(BR)C∞ 11c=-lmA， Is=o : -150 1--=----1_-二|ー ヱ ー

F ・ベース間降伏電圧 iv戸 itiIE==1mA，Ic=o -「τγ一 二-1 - 1 V 
--- 一 一 一一

三?てすで冨率 (Note) i hFE VCE=-3V，Ic=-10mA i 40 1 - I 240 1 

l/' ・エミッ タ間飽和電圧 IV町 山 I 1c=ー10mA，Is = -lmA一一」二二生~I二と~--I~一
一て・ニミッタ間飽和電庄 ! VBE(制) I Ic=ー10mA，Ia= -lmA - 1-0.75 Iー1.5 I V 

z ，山ョン極瓦一一一一I~ ー百二五V，h二三mA 1- 5-0r-]_o川 - I MHz 

-F主力 強 i Cob 1 VCB=ー 10V，h=O， f=lMHz 1 - 1 3 1 7 I pF 

1 三 :己7三 1三より下表のように分類 し， 表示してあります.

_.l.ccording to the Value of hFE， the 2SA429⑬ is classified as follows. 
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2SA429@ 
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R， =3300 
R， = 1.2kO 

_ R.=IOkO 
2SA429⑥ R;=22ko 

R， = 2.2kO 
C， =0.1μF 
V， = 200V:t 1030 
V，=-5V(パルプ、宿

PULSE WlDTH 10μs、
V，=IOV(パ J〆久三
PULSE ¥¥"IDTH 10μs) 
V，=3V 

2SC780A⑤ 

応用回路例

APPLICA TION CIRCUIT 

2SA429⑥は， 2SC780A⑥と組合せて，ニ クシ管，ネオン管な

ど表示管点灯回路に使用してすぐれた特性が得られます。

Combinated with 2SC780⑬， gives good characteristics 

for dynamic display tube (nixie tube， neon tube etc) 

driver circuits. 

表示管点灯回路〈ダイナミック式〉

NIXIE TUBE DRIVER CIRCUIT (DYNAMIC) 
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